Pamie¢ DDR4 4GB/2666 (1*4GB) CL19

Indeks: 47931 Producent: SILICON POWER Kod producenta: SP004GBLFU266N02

Cena: 87.44 z

Opis

Pamie¢ DDR4 4GB/2666 (1*4GB) CL19

Producent: Silicon Power

Wiasciwosci

e Opis Ulepszenie pamieci, ktore daje wiecej Zaprojektowana, aby poméc Twojemu systemowi dziataé szybciej i
ptynniej, ta seria DDR4 UDIMM oferuje najszybsza w branzy predkos¢ pamieci wynoszaca 3200 MT / s.
Ponadto technologia DDR4 jest nawet dwukrotnie szybsza niz jej poprzednik, DDR3, zapewniajac wieksza
przepustowos$¢ i wieksza efektywnos$¢ energetyczna. Prosta aktualizacja umozliwia szybsze tadowanie
aplikacji, zwiekszona responsywnos¢ i mozliwos$¢ tatwej obstugi programéw intensywnie wykorzystujacych
dane.

e Rodzaj pamieci DDR4

e Catkowita pojemnos¢ pamieci4

e Czestotliwos¢ szyny pamieci 2666 MHz

e Liczba pamieci w zestawie 1

e CAS Latency CL19

e Obstuga ECC Nie

e Radiator Tak

e Pozostate parametry Certyikaty: CE, FCC, Green dot, WEEE, RoHS

Parametry
Marka Silicon Power
EAN 4713436123286
Typ pamieci DDR4
Liczba modutéw 1
Pojemnos¢ catkowita 4 GB
Kod producenta SP004GBLFU266N02
Model SP0O04GBLFU266N02
Typ ztacza DIMM
Pojemnosé 4

pojedynczego modutu
Taktowanie szyny 2666
pamieci (MHz)

Opéznienia (Cycle 19
Latency)




Napiecie 1.2

Chtodzenie brak

Kolor zielony

Stan Nowy
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